Manipulation de I'onde de densité de charge dans la
monocouche de 1T-VTe:
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La monocouche de 1T-VTe2 est un systéme assez récent mais qui a l'instar des
autres monocouches de TMD concentre une active recherche d’états exotiques de la
matiére. Par analogie avec la monocouche de VSe», du ferromagnétisme est attendu
dans ce composé qui par ailleurs présente une onde de densité de charge (CDW).
Deux types de CDW ont été observées, 'une de périodicité 4x4, 'autre de période
4x1. Cette derniére peut s’expliquer en partie par des contraintes locales imposées

par les joints de grains issus de la croissance'. Nous avons réalisé des mesures de
microscopie a effet tunnel (STM) sur une monocouche de VTez sur bicouche de
graphéne sur SiC, qui révelent la coexistence de ces deux phases dans une méme
couche. Nos mesures montrent qu’il est possible de manipuler les CDW par une
excitation ponctuelle avec la pointe STM. Un basculement entre les 2 types d’ondes
peut étre induit de maniére réversible comme montré sur la figure ci-dessous. Ces
résultats démontrent la possibilité de manipuler les ondes de densité de charges
localement dans un TMD ouvrant la voie a des applications comme des oscillateurs a
onde de densité de chargez.
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Figure: (a-c) Image topographique STM prise dans I'ordre chronologique. La fléche bleue pointe
un défaut pour référence et la crois rouge représente 'emplacement de la pointe lors du pulse.
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